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Telefunken Transistor 2N2904 Datasheet

2N 2904 - 2N 2904 A
2N 2905 -2 N 2905 A

Silizium-PNP-Epitaxial-Planar-Schalttransistoren

Anwendungen: Verstirker und Schalter

Besondere Merkmale:
@ Hohe Sperrspannung
& Verlustieistung 3 W

o9 2 N 20905 auch als ,Giitebestétigles
Bauslement” nach VWG 95288 lieferbar

Abmessungen in mm
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1REE - AB — 3 -
Absolute Grenzdaten

Kollektor-Basis-Sperrspannung
Kollektor-Emitter-Spaerrspannung
Emitter-Basis-Sperrspannung
Kollaktorstrom

Gesamtverlustieistung
Tams =25°C
E\;.u = 25 “C

Sperrschichtiemperatur

Lagerungstempearaturbereich

Warmewiderstande
Sperrschicht-Umgebung
Sperrschicht-Gehduse

&8 2 N 2905 A auch als _Gltebestitigles
Bauelement™ nach VG 95288 oder
GiW H D000 als HIREL-Baualameant:
TC 206 liefarbar

Kollektor mit Gehause varbundean

Mormgehduse
5C3DIN 41873
JEDEC TO 39
Gewicht max. 1.5¢g

2 N 2804 2 M 2004 A

2 N 2005 2N 2005 A
Ueag 80
=Ueen 40 G0
=Ukan 5 v
= GO0 mA,
Phat GO0 mwW
Piot a W
T 200 *C
Tog -85.. 4200 “C

Min. Typ. Max.

Rk 290 KW
Rirsc 58 KW
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Telefunken Transistor 2N2904 Datasheet

2N2904-2N2904 A
2N 2905-2N 2905 A

Statische KenngriBen Min. Typ. Max.
Tarsan = 25°C, falls nicht anders angegeben
Kollektorreststrom

Ly = 50 ¥ 2 M 2004, 2 N 2005 ~lean " 20 nA
2MN2904 A, 2N 2905 A ~Ican 10 na
'-IJCE = 50 1Ir. ]",mh - ISDOC
2 N 2904, 2 N 2805 —lean 20 A
2N 2904 A, 2 N 2905 A —lene ! 10 A
Kolleklor-Basis-Durchbruchspannung
=l = 10 p& =Uamycan ’ &0 v
Kaollektor-Emitter-Durchbruchspannung
=l = 10 mA
2 M 2904, 2 N 2905 —Lamces 40 v
2 M 2904 A, 2 N 2905 A ~Uigmcen &0 W
Emittar-Basis-Durchbruchspannung
“lg = 10 pA ~Umsyeng 5 v
Kaollektor-5attigungsapannung
=l = 150 mA, —lg = 15 mA —Legg ' 400 my
—l. = 500 mA, -l = 50 mA “Ueggas ' 16 W
Basis-Saltigungsspannung
=l = 150 mA, =iy = 15 mA Llgpgg: ' 1 143 W
=l = 500 m#A, —Jg = 50 mA g 28 v

Kollektor-Basis-Gleichstomverhlinis
~Uge = 10V, =l = 0.1 mA

2 N 2904 hee 20
2 N 2904 A biee 40
2N 28605 fee as
2H 2905 A higg 75
e =10V, -lc=1mA
2N 2804 Beg 25
2N 2904 A bee 40
2 N 2005 hre 50
2 N 2905 A Are 100
=L = 10V, =Ip = 10 mA
2N 2004 - as
2 N 2904 A Bee 40
2 M 2905 Beg K=
2 N 2905 A - 100
~Ugg = 10V, =l = 150 mA
2 N 2004, 2 M 2004 A hee 40 120
2N 2905, 2 N 2905 A hge T 100 300

5 - t
' AQL = 0.65%, " AQL = 25%, "' T = 0.01, 1, = 0.3 ms

Datasheet Rev. 1.3 — 12/18 — data without warranty / liability



Telefunken Transistor 2N2904 Datasheet

2N 2904 - 2N 2904 A
2N 2905-2N2905 A

Min, Typ. Max,
—Ugg = 10V, I = 500 m#

2 N 2904 [ 20
2N 2904 A e 40
2 N 2905 tgg "' an
2N 2805 A [ 50
Dynamische Kenngrifen
Ty = 25 °C
Transitfrequenz
=Ueg = 20V, =g = 50 mA, { = 100 MHz fy 200 MHz
Kaollektor-Basis-Kapazitat
~Ueg =10V, /=1 MHz Ceno 4 pF
Emitter-Basis-Kapazitit
“Ugg =2V, 1=1MHz Ceno 30 pF

Schaltzeiten
=lg = 150 mA, =lgy = lgz = 15 mA, Tyme = 25 °C, siehe MeBschaltung

Verzigerungszeit Ia 10 ns
Anstiegsaait 1, 40 ns
Einschaltzeit fon 45 ns
Speicherzeit s B0 ns
Abfallzeit ty 30 ns
Ausschaltzeit Loy 100 ns
Ry = 80 0

=i =2 ne

DaEioskap:
RI s 100 ki)

TREER

MeBschaltung fur: L, 1. Lo, be b Lae

I
1 =001 t,=03ms
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Telefunken

2N 2904 - 2N 2904 A
2N 2905-2N 2905 A

Transistor 2N2904

Datasheet
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2N 2904 - 2N 2904 A
2N 2905 -2 N 2905 A
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